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SILICON POWER DDR5 32GBx2
2Gx8 6000MHz C30 OC-UDIMM
DR w/HS-K

Cena brutto 952,70 zt

Cena netto 774,56 zt

Dostepnos¢ Ostatnie sztuki

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47306074

Kod producenta SP064GXLWUGOAFD)
Kod EAN 4713436160571

Opis produktu

Opis
Zestaw pamieci Silicon Power XPOWER Pulse zostat zaprojektowany z myslg o zwiekszeniu wydajnosci i efektywnosci. Ten
zestaw pamieci o tgcznej pojemnosci 64 GB sktada sie z dwéch modutéw o pojemnosci 32 GB, ktére pracujag z predkoscig 3000
MHz. Technologia DDR5 SDRAM zapewnia zwiekszong szybkos¢ transmisji danych przy jednoczesnym zachowaniu niskiego
zuzycia energii, dzieki napieciu zasilania 1,35 V. Wbudowany uktad zarzadzania energig (PMIC) optymalizuje zuzycie energii,
dzieki czemu zestaw ten nadaje sie do gier i zadan zwigzanych z produktywnoscia.
XPOWER Pulse posiada réwniez funkcje kontroli integralnosci danych z wbudowanym ECC, zapewniajgc niezawodnos¢ i
stabilno$¢ podczas intensywnych obcigzen. Obstuga profili Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) i AMD EXPO zapewnia
proste opcje podkrecania, pozwalajgc uzytkownikom na dalszy rozwdj ich systeméw. Dzieki opéznieniom wynoszacym
30-38-38-96, ten zestaw pamieci zostat zaprojektowany z myslg o wyjatkowej szybkosci reakcji i wydajnosci.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Pojemnosé
Zestaw pamieci zapewnia fgczng pojemnos¢ 64 GB, umozliwiajgc wielozadaniowos¢ i obstuge aplikacji wymagajacych
duzej ilosci pamieci.
¢ Wydajna technologia
Wykorzystujgc DDR5 SDRAM, to rozwigzanie pamieci zapewnia wyzsza przepustowosc i lepsza wydajnosc
energetyczng dla nowoczesnych potrzeb obliczeniowych.
* Niezawodna wydajnos¢
Wyposazony w technologie ECC, ten zestaw pamieci zapewnia doktadnos¢ i stabilno$¢ danych podczas wymagajacych
zadan.
¢ Elastyczne podkrecanie
Skorzystaj z obstugi Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) i AMD EXPO, aby uprosci¢ podkrecanie i zwiekszy¢
wydajnosé.
e Zoptymalizowane zuzycie energii
Zintegrowany uktad zarzadzania energig (PMIC) przyczynia sie do nizszego zuzycia energii, utrzymujac efektywna
wydajnos¢ bez uszczerbku dla efektywnosci.

Produkt:

Nazwa: SILICON POWER DDR5 32GBx2 2Gx8 6000MHz C30 OC-UDIMM
DR w/HS-K

Opis: XPOWER Pulse - DDRS5 - zestaw - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM
288-pin - 3000 MHz / PC5-24000 - CL30 - 1.35V -
niebuforowana - on-die ECC

EAN: 4713436160571

Reklamacje: Ograniczona dozywotnia gwarancja

Ogodlne

Pojemnos¢: 64 GB: 2 x 32 GB

Sposoéb rozbudowy: Standardowy

Szerokos¢: 133.4 mm

Gtebokos¢: 5.2 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ctistore.pl/silicon-power-ddr5-32gbx2-2gx8-6000mhz-c30-oc-udimm-dr-whs-k-p-273236.html

CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokos¢: 31.3 mm

Pamiec

Typ: DRAM zestaw pamieci

Technologia: DDR5 SDRAM

Rodzaj obudowy: DIMM 288-pin

Szybkos¢: 3000 MHz (PC5-24000)

Latency Timings: CL30 (30-38-38-96)

Sprawdzenie intgralnosci danych: On-die ECC

Charakterystyka: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO,
wbudowany Power Management IC (PMIC), niebuforowana

Architektura uktadéw scalonych: X8

Napiecie: 135V

Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie: Ograniczona gwarancja dozywotnia (do 5 lat od wycofania z

produkcji/sprzedazy przez producenta)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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